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Egte invento se reflere en general a formacién de

. _imégen ¥, Bés ospecificamente, a sistemas de formacién de ima-
. 'gen por migracién en los cuales ge emplean elementos corres-

) pondientes rovestidos gue poseen una capa auperpuesta. de mate-

rial eléotricamente conductor.

Recientemente se ha desarrollado un sistema de for-

‘macién de imngen por migracién capaz de producir imdgenes de

alta oal:lda.d. do gran densidad, .tono contlmuo y buena resolu-

' odén. Tales sistemas de formaoién d.e imagen por mpacién se

describen en la solicitud de patente del R.U, No. 1 152 365,
solicitud de patente belga No. 732,140, molicitudes No.837.780
depositada en EE.UU, el 30 de Junio de 1969 (exp. D/2752), y o,
837.591 depositada en EE,UU, el 30 de Junio de 1969 (exp.D/2701)
En una forma de realizac:.én caracterietica del nuevo sigtema de
formacién de imagen por migracién, un elemento formador de ima-
gfm que comprendé un substra_ito, una oaps de materiel reblande-
civle y material de polvo impresor'fotbsenaiﬁle, es impresiona-~
do en imagen latente cargindolo eléotricamente y exponiendo el
eleménto cargado a un grafismo de radiacién electromagnéticade
aotivacién tal como luz. En los casos en que el material de pol-
vo impresor presenta originalnente la forma de una capa fra.o*t:_gé-
rable en la lsuperfioie superiqr de la eapa‘reblandecible, las
partioculas de polvo impresor de las zonas expuestas del elemen~

to0 emigran hacia el subsirato cuando se revela dicho elemento

- reblandeoiendo la capa reblandecible.

. E1 término "reblandecible" aqui utilizado intenta
dar a entender cualquier materiaJ.‘que pued?. hacerse més permea-
ble permitiendo por e;ld.e que emigren las particulas a través de
gu masa. Do ordinario el cambio de permeabilidad se logramedian-
te relglandecimiento por calor o;diélolven‘be. Capa ¢ material "frac—
1
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turable" , en el gentido que aqui se iztiliza, si_.g'xiﬁca éué.'liquier

oapa o materisl que pueda desmenuzarse durante el revelado, per~

mitiendo por ende que porciones de dicha oapa remigrenhaoia. el

‘gubstrato o sean de otro modo retiradas. La oaj:a. fracturable

puede ser particulada, semi-continua o continua en diversas for- -

nas de realizacién de los elementos de formacién de imagen por-

‘migraocidn.

Existen diversos otros sistemas para formar tales
imégenes, en los cuales se disponen materiales de polvo impre-
BOT no _i’otdsensibles 0 inertes en las capas fracturables citadas

antexriormente, o se dispersan por toda la capa reblandecible, se~

gin se desoribe en las mencionadas solicitudes y memorda de pa-

tente del R,U. que gasimimqo exponen wna variedad de métodos que
pueden utilizarse para forﬁa.r imédgenes latentes sobre dichos eie—
mentos formadox;es de imagen por migracién. '
- Se co‘m.:cen aé:tmio diversos mediog para revelarimé~
genes lafentes en el mievo sistema de formacién de imagen pormi-

graocién, Los nétodos de revelado caractorlsticos comprenden eli-

" minaeién de ‘disolvente; reblandecimiento _de vapor disolvente; re-

blandeéimientp térmico y combinaciones de estos métodos. En el

nétodo de eliminacién por disolvente, la capa de ma.ferial reblaﬁ-

"decible.es por lo ocomin sensiblemente eliminada, dejando tras si

un grafismo oconstitutivo de imagen del material de polve impre-
gor emigrado del substrato, En las formas de reblandecimiento

por calor o vapor, s¢ reblandece la capa reblandecible permitien~

" do la migracién en configuracién de imagen del material de polvo

impresor hacia el subsirato y el elex}iento iﬁpreaﬁ.onado ¥y revelado

“comprende generalmente el substrato con particulas de polvo im-

presor emigrades préximas a la interfase rehlandecible oapa~subs-

trato, con la capa reblandecible y los materiales de ﬁolvo impre-
. ‘ .
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gor no emigrados intactos sobre el substrato sensiblemente en
su esta.do original, ' ‘

~

Anteriormente se han utilizado diversos nétodos Yy
materiales y combinaciones respectivas para fijar imigenes no
fijadas por migracifn. Por ejemplo, materiales y métodos de fi-
jacién anteriornente utilizados se desoriben en la memoria de
patento del R.U, No. 1,200,094 y en la memoria de patonte fran~
ocesa No, 1,598,887, _ ' A

La solicitud No, 172 depositadg ol 2 de Enex_'o de
1970 (D/1878) describe muevos sistemas de formacién de imagen

_por migracién, los cuales utilizan elementos correspondientes

‘que poseen una o varias capas de material supex‘puestas.que dan

realoe a los sistemas de formacién de imagen. Tales cape.é super-
puesias pueden comprender otra capa de maierial reblandecible,
wa capa de material m4s dura que la capa de material reblande-

ei.ble, o una capa de gelatina,

BEn nuevas y crecientes areas de 1a tecnologls, ta~

" lea como los sistemas de formaoion d.e imagon por migracién del

presente invento, contindan desoubriéndose mievos métodoz, apa-
ratos, composiciones de materia, y artlculos de fabricacién pa-

ra la aplicacién de muevas técnicas a nuevas formes de realiza~

" ¢ib6n. El presente invento se relaciona con un mueve y ventajoso

sistema de formacidn de imegen por migracién en el que se em-
plean elementos formadores de imagen revestidos que disponen de
una capa superpuesta de material eléciricamente conduotor sobre

los mismos,

Es por lo tanto un objeto de este -invento aportar

" un nuevo sistéma de formacién de imagen por migracion,.

Otro objeto de este invento es proporcionar nusvos

elementos formadores de imagen por migracién.

|



© 10

15

25

30

’ después de la formacién de la imagen,

. “ Otro ob;j&o de este invento es proporeichar nuevos
nétodos de formacién de imagen y en especial nuevos métodos pa-
T3 6argar eléctncamente elementos formadores deé imagen por miw
graoién. L

- Otro obje‘_to de este invento es prbporcﬁ.onar un nue~
vo elemento formador de imagen por migradién y un sistema en el
cual los elementos formadores de imagen se hallan protegidos de
fuerzas externas destructivas tales como sbrasiém, impresién de
huellas d:.gz.tales, esparcimiento de polvo y s:.milares, antes y

Phe

Otro objeto mé.s de eate invenio es aportar un siste-

'-ma de formacién de imagen capaz de producir elementos impresio-

nados opacos, transldcidos o incluso transparentes, semejando

' estos ultimos pelicula fotogréf:.ca y m::.crof:.lm en algunas formas

. de rea.lizaclén.

Los anteriores objetos y otros se logran de acuerdo

'con este invento, en ol cual se usan sistemas de formacién de

imagen por migracién en unién de elementos comsponﬁmtes que
digponen de una. capa superpussta de material aiglante con un re-
v_estimiento exterior conductor incorporado.

' Para una mejor comprensién del invento, asi conio de
otros; objetos y nuevas caracterisiticas sobre el mismo_, se hace

referencia a la siguiente descripcién detallada de las formasde

" realizacién preferidas correspondientes tomadas conjuntamente

con los planos respectivos que se acompafian, en los cuales:

la ﬁ.é. 1 ¢s una vista en seccidén transversal, par-
olalmente esquemdtios, de una estructura preferida de un elemen-
to formedor de imagen por migracién en conf;.guraoién de capas pa=-
ra. ser utilizado en el procedimiento del presente invento;
la 'ﬁg. 2 es una vista en seccién transversal parcial-

'
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nente ésquemé.tica de:uﬁa forma dé realizacién preferida de un
elemento formador de imagen por migraciém de estruciura aglu-
tinante para ser utilizado en el procedimiento del presentein-
vento; ) _ _

" lag figs. 3a, 3b y 3¢ ilustran fases del procedi-
miento preferidas de acuerdo con el invento juntamente convis-
tas en seccién transversal parcialmente esquemdticas de unele-

mento formador de imagen.

En las figs. 1 y 2 se llustran elementos formadores

_de imagen por migracién susceptibles de ser utilizados en los
. mevos proced:.mientos respeotlvos del .presgente invon-bo. El ele-

".mento formador de imagen por nigracién 10 ilustrado en la fig.

1 oomprende el subs*brato 11 que dispons de una capa de material

reblandec:.ble 13 revestids sobre el mismo, y la capa d:e material
reblandecible 13 posee una cepa fracturable de material de polvo
impresor de migracién 14 contigue a la superficie aﬁperior dela
capa ! reblandecible 13, Bn diversas estruo’curas, el substrato de
soporte 1l puede ser eléc‘bmcamente aislante o eléotricamente
conductor., En otras formas de realxza.c:e.én, el substrato eléctri-
camente conduotor- 1l puede comprender un substrato de soportell
con una éapa conduotora 12 revestida sobre la superficie del subs
frato de soporte sobre el cual va a:simismo revestida la capa re-
blandecible 13. El substrato 11 puede ser opaco, translicido, ©
trangparente en diversas estructuras incluidas é.quelias en lag
ouales la capa eléotricamente conductora 12 rervestida'sobre el
mi smo puedé a.. su vez ser parcial o sensiblemenie transldcida o
trg.nsparente. La capav ffaotura'ble de material de polvq impresoxr
14 contigua a la superficie superior de la 'oapa rebiandecible 13
puede revestirse sobre‘, o ligera, .pareizal o sengiblemen‘ce embe-

berse en material reblandecible 13 en la superficie superior de

»

i
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| la ca.pa. re‘bland.ec:.ble.

Ademés, aqui los elementos formadores de imagen -1 g

ponen de una capa superpuesta eléctricamente conductora 15 que

results dtil para cargar eléctricamente el elemento en los pro-
cesos de formaeién de imagen por migracién. La capa superpuesta

15 puede a su vez ser eléctricamente conduotora, o la capa i5

. puede ger m&s o menos eléctriocamente aislante con un revestimien-

Yo exterior 16 que sea eléctricamente conductor., Una u otra con-
figuraéién de la capa superpuesta conductora funciona POr COM~-
pleto satmfaotomamente en el sistema ventajoso del presentein- -
vento, En diversas estructuras, la capa superpuesta eléctricamen-
te condustora 15 puede ser opaca, transldecida, o transparente, ge~
gin se desee, AsImismo, en dist:intas' formas de realizécién,, la
capa conductora 15 puede funoionai- safisfacforiamente en una con-
figuracién seﬁi—oontinua, 130:0 ejemplo una oo;xfiguraaibn denomina-
da de queso sui'zo, o0 en cualquier configuracién de imagen deseada.

 En la fig. 2 el elemento formador de imagen por migra-

. oién preferido 10 también comprende un substrato de soporte 11

que dispone.de una capa de material reblandecible 13 revestida so-
breo el mismo, No obstante, en esta configuracién el material de
mgracién de polvo impresor 14 se halla d:l.spersa.do por toda la

capa reblandeclble 13 en una confa.gurao:Lén de estructura agluti~

" nante, Como en la estructura de configuracién de capas, el subs~

{rato puede ser opaco, transldicido, o transparente, eléctri_camen—
te aialante o eléctricamente conductor. La capa superpuesta eléoc-
tricamente oonduotora wventajosa 15 puede adoptar cualaniera de

las configuraciones o estructuras sugeridas anteriormente conre-

. sﬁltados igualmente satisfactorios cuando se utiliza conjuntamen-

te con la estructura aglutinante descrita en la fig. 2.

. Las solicitudes No. 837,780 depositada en 30 de Junio

"
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do 1969 ¥ No. 837.591 depositada en 30 de Junio de 1969, la me-
moria de pateﬁte del R.U, No., 1,152.365 y la memoria de patente
belga No. 868,093 deseriben sistemas de formacién de imagen por
migracidn aprdpiados para ser utilizados en el presente invento

con mayor detalle, y toda la desoripcién contenida en las mismas,

" y en especial la deseripeién que se refiere a tales procesos de

'fbrmacién-de imagen, elementos correspondientes y materiales
apropiados para uso en log elementos formadores de imagen por
migracién utilizadcs en los mismos, gueda aqui incorporada por
referencia en la presente memoria. )

Los materizlesapropiados para ser utilizados como subs-

‘tratos 11; capas reblandecibles 13, y materiales de migracién de
-.-polvo impresor 14, son los mismos materiales descritos en las so-
" licitudes y memorias de patentes del R.U. y belga citadas ante-

.riormente, las cuales se incorporan aqul por referencia. Seginse

indica anteriormente, el substrato 11 puede ser opaco, translici-
do, transparente, eléctricamente aislante o eléctricamente con~

duetor, De forma similar, el subsirato j todo el elemento forma-

. dor de imagen por migracién que sustenta pueden presentar cual-

quier forma apropiada que comprende l4mina, chapa, laminado o
similar, banda, hoja, carrete, cilindro, tambor, banda sin-fin,
banda mobius sin fin, disco oircular u otra configuracién., El
présente invento es particularmente apropiado para ser utilizado
en ocualquiera de estas configuracionéé. ' '
En diversas formas de realizacién de los nuevos ele-
mentos formadores de imagen por migracién del presente invento,

el material de migracién de polvo impresor puede ser eléctrica-

‘mente fotosensible, fotoconductor, fotosensiblemente inerte, mag-~

nético, eléotricamente conductor, eléctiricamente aislante, ocual-

. qyierg'otra combinacién de métqriales idéneos para ugo en el sig-

1
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tema de formacién de imagen por migracién. Segin se describe en

las memorias incorporadas, las particulas del material de polvo

- impresor de migracion apropladas para ser utilizadas'eﬁ el pre-

sente invento son con preferencia de un tamafio medio aproximado
no superior a las 2 micras, Las particulas de submicra propor—

clonan wn resultado auin més satisfactorio, estando comprendidos

~losxlimites 6ptimos de tamafio de partidula en una media aproxi-'

- mada no superior a 0,7 micras, Cuando el material de polvo im-

presor de migracién se halla dispuesto en una capa fracturable.
contigua a la superficie del ma%erial reblandecible separada del
substréto, taleé capas fracturables preséntan con preferencls
un grueso aproximado comprendido en los limites de 0,01 a 2,0
micraé, aunqué se ha comprobado que capas fracturables dé un
grueso éproximado de 5 micras dan buenos resultados en diversas
formas de realizacién. ' .

De modo similar, la capa de material reblandecible

'13 puede comprender cualquier material reblandecible apropiado .

segiin se describd en las memorias descriptivas de patentes in-
corporadas, -y puede distintamente ser eléotricamente fotosensi-
ble, fétoconducfora, fotosensiblemente inerfe, sensibleﬁente
eléctricamente aislante, oléciricamente conductora, o poseer
cualesquiera otras propiedades deseadas que dependen de sﬁ uso
especifico en diversas estructuras. Tales capas reblandecibles
poseen con preferencia un grueso comprendido en los limites
aproximados ‘entre 1/2 miora &'16 nicras,

La capa superpuesta conductora ventajosa 15 puede

comprender cualquier material eléctricémente'conductor incluidos

. por ejemplo cobre, latén, niquel, zine, crémo, acere inoxidable,

plésticos y cauchos conductorss, aluminio, acerc, cadmio, plata,

oro, o papel hecho conductor mediante la inclusién en el mismo

’ -

!
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de un producto quimico apropiado o acondicionindolo én una gtmés-
fera himeda para asegurar la presencia en el mismo de suficiente
contenido de agua.para hacer el ma‘aeriél conduct;:r, o cualquier
combinacién de los citados materiales.

Por ofra. parte, la capa éuperpuesta conductora 15

puede comprender una capa més o menos aislante oubierta por oitro

‘revestimiento de material conductor. Bsta forma de realizaciénse

asemsja a la estructura de formacién de imagen por migracién re-
vestida descrita en la solipitud de EB,UU. No. 172 depositada el

2 de Enero de 1970 con una c¢apa superpuesta adicional de material

conductor, En tales formas de realizacion, la primera capa super—

.puesta puede comprender cuzlquier material apropiado, incluldos,

_por ejemplo, materiales de las clases de poliestirenos, poliesti-

renos alquid sustituidos, poliolefinas, copolimeros estireno-

aorilato, copolimeros éstireno—oleﬁna, resinas de silicona, re-
sinas fenélica; vidrios amorfos y otros. Tales materiales inclu-
Yen més particularmente Staybelite Ester 19, un ésater de colofo-
nia parcialmente hidrOgémdo, Foral Ester., un triéster de colofo-

‘nia hidrogenado, y Neolyne 23, una alquid resina, todos de la

firma Hercules Powder Co.; resinas de silicona tipo SR que expen—~
de la firma General Eleotric Corporation; Sucrose Benzoate; Eagt-
man Chemicai; Velgicol X=-37, un copolimero poliestireno-clefina

de la firma Velsicol Chemical Corporation; Hydrogenatéd Piccopale
100, un copolimero estireno~vinil tolueno, Piccolastic A~75, 100

¥y 125, todos .poliestirenos, Piccodiene 2215, un copolimero a base
de poliestireno~olefina, todos de la firma Pernsylvania Industrial

Chemical Corp.; Araldite 6060 y 6071, resinas epoxi de la firma

~Ciba; Amoco 18, un polialfa~metilestireno :i.e 1a firma Amoco Che-

mical Corp.; R50614, una resina de fenilnetil silicona y H~140,

un estireno-co-n-butilmetacrilato normalmente sintetizado, de la

.

L
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firma Dow COJ_rning; Epon 1001, {ma. resina bisfenol A-epiclorhidrin
epoxi, de la firma Shell Chemical Corp,; y PS-2, P$43, ambos pPo-

‘ Iiestirenos, ¥y BT-693, y Amberol ST, resinas de fenol-formalde-

hido; etil celulosa, y Dow C4, una metilfenilsilicona, todos de

la firma Dow Chemical; un copolimero de 80/20 mol por ciento de

' .estireno ¥ hexilmetacrilato normalmente sintetizado gque posee una

viscosidad intrinseca de 0,179 d1/gm; otros copolimeros de esti-

- reno y hexilmetacrilato, un polidifenilsiloxano normalmenfe sin-

tetizado; un poliadipato normalmente_sintétizado; resinas ac:r.':tii-

. cas que expende bajo la marce Acryloid la firma Rohm & Maas Co.y

¥ que expende 'bajp 1a marca Lucite la firma B.I. duPont de Nemours

& Co.; resinas termoplésticas que expende bajo la marca Pliolite

"la firma Goodyear Tire & Rubber Co.; un hidrocarburo clorado que

expende bajo la marca Aroclor la firma Monsanto Chemical Co,§ To~

'sinaé termoplésticas de polivinilo que expende bajo la narca Viny-

'li‘be la firma Union Carbide Co.,; otros termoplisticos desoritos

en la patente de EE.UU. 3,196,001 a nombre de Gunther; ceras y .
comiposiciones, mézeclas y copolimeros respectivos. Los materizles
dé 1= capa sﬁperpuesta. pueden-también coniprender Bavick 11, wn
cop})liuiaro de alfé metilestireno y meytii nmetacrilato, de la firma
J.T, -Baker Co.,; Mylar, una resina poliéster que expende la firma
duPont, Elvacite, wa resina _acriliéa de duPont; y otros, asl co-
mo mezclas y copollimeros respectivos. En otras formaes de realiza-
oién, la capa superpuesta puede comprender una gelating apropia-
daj por ejemplo, los grados convenientes de gelatinas incluyen
comestibles, fotogréficas, técnicas, y U.S.P, XVII. Estas gelati-

nag por lo comin son incolorss; transparentes; inodoias; ingipi-

- das; absorben de cinco a diez veces su peso de agua; son solubles

en agua caliente, glicerol y 4oido acético; e insolubles en alco—
hol, cloroformo, y otros disolventes orgénicos. Bstas gelatinas

1
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se usan cominmente en la fabricacién de peliculas fotograficas;

litografia; apresto; compuestos pldsticos; trabajo textil y de
papel, alimentos, substitutos del caucho; adhesivos, cementos,

oépsulas para medicinas; seda artificial; f£ésforos; filtros de

. luz; agentes clarificantes; bacteriologia; y medicina, Las gela-

tinas apropiadas tipicas compregden cualquier proteina natural

usada como medio aglutinante para cristales de haluro de plata

" en el tipo comin de emulsiones fotogrificas, y no se limitan a

ningdn compuesto quimico definido particular, Una muestra deter—
minada de gelatina puede contener moléoulas de diversos pesos

moleculares que oscilan de aproximadamente 20,000 a més de 100,000

.y de diversas composiciones amino-4cidas. La capa de gelatina se

disuelve normalmente en agua y se extiende sobre la superficie'
de la capa reblandecible 13 que contiene las particulas de polvo
impresor de migracién. Una definicién m4s completa para los com-

mestos de gelatina qué enmarcan en los limites de este invento

se expone bajo la definicién de “"gelatina" en la Focal Encyclo-

‘zedia. of Phtosraphy, Vol. 1, Fooal -Press, Londres y Nueva York,
1965, pp. 695 y 69%. SRR '
- El grueso de la capa de gelatina debe generalments

‘hallarse comprendido en los limites aproximados de 0,0l a 1,0

-micras., Unos limites preferidos de grosor gque proporcionan nota—

bles resultados son aproximadamente de 0,1 a 0,5 micras. La ca-
va de gelatina puede ser aplicada mediante cualguier téenica

apropiada, El citado grupo de materiales no se pretende sea li-

_ mitativo, sino simplemente ilustrativo de materiales apropiados

para tales capas superpuestas aislantes,

la capa superpuesta eléctricamente conduotora usada

. conjuntamente con la capa superpuesta eléciricamente aislante

segdn se describe inmediatamente antes puede comﬁrender cualquiera

t
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qé los materiales5b1éctricamente-conductores nencionédos ante-
riormente., Las éapas superpuestas gensiblemente eléctricahente
aiglantes apropiadas para ser utilizadas con las capas super-
puestag conductoras del presente invento se prefieren tipica@en—
te dé un grueso no superior a las 75 micras aproximadamente, En

los casos en que se utilicen capas intermedias eléctricamente

" aislantes, tales capas deben poseer propiedades deseables tales

como una flexibilidad apropiada. La capa superpuesta eléctrica—

mente conductora pvede ser @e'cualquier grueso conveniente, de-

‘aempeﬁando papeles significativos en cuanto a la selecoidn de

espesor deseado consideraciones précticas tales como flexibili~-

"-dad requerida y costo. Los revestimientos eléctricamente conduc-

tores m&s finos por lo comin necesitan solamente ser eléotxica-
menté continuos para que la capa tengs una gran conduetividad
eléctrica lateral. - ‘ '

 En los procedimientos de fijacién de imagen por mi-
gracién citados anteriormente, las fases-derproceso tipicamente

comprenden digponer el elemento formador de imageﬁ por migracién,

apliéa: wa fuerza de migraciém en configuracién de imégen al ma-

terial de polvo impresor cor;espondiente de dicho elemento, y re-—
velar el elemento impresionado en imagen latente reblandeciendo
ol ﬁaterial reblandecible para permitir una migracién en confi-
guracién de imagen del citado material de polvo impresor correge
ﬁondiente en profundidad en la capa reblandecible hacia el subg-
trato, La fuerza de migracién en configuracién de imagen aplica-

da al material de polvo impresor correspondiente es con frecuen-

'éig alguna clase de imagen latente eléctrica. Por ejemplo, pue—
"den producirse imigenes latentes eléctricas mediante formas di-
" versas que incluyen cargar o sensibilizar electrostéticamente

- con un dispositivo de carga en corona en configuracién de imagen

1.
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. descarga "TESI", descrita con mayor detalle en las patentesde

.mediante. el uso: de una pantalla. o clifché'--estarci'dbr,- o formar

pﬁmero tal grafismo de carga sobre wna capa separada tal como

. wma ocapa sislante fotogconducitora usada en técnicas corrientes

derz;eproducoién xerogréfica, y transferir luego este grafismo
de cé.rga a la superficie de una placa de f_ormacién de imagen
por migracién poniendo las dos en muy estrecho contacto y uti-

lizando téonicas de descomposioién como se describe por ejem~

plo en la patente de EE.UU. 2,982,647 a nombre de Carlson, y

patentes de EE.UU, 2,825,814 y 2,937.943 & nombre de Walkup.

Por otra parte, los grafismos de carga conforme a electrodos o

_oombinaciones de éstos selectivamente conformados pueden for-

marse sobre una superficie de soporte mediante la técnica de
EE:UU. 3,023.731 y 2,919,967 a nombre de Schyerfz o mediante
las técnicas deseritas en las patentes de EE.UU, 3,001,848 y
3,001,849 & nombre de Wallmio,’o mediante técnicas de formacién
de imagen por ;induocién, o incliuso. mediante técnicas de graba-
oién por.rayo electrénico, sezin se describe en 1la patente de
EE.UU, 3,113,179, & nombre de Glenn. Muchas de las técnicasci-
tadas‘ producen imsgenes latentes eléctricas que son al propio
tiempo imégenes latentes electrostidticas, .

En el prooedimiehto ventajoso del presente invento,
desorito en relacién con la fig. 3, se'proporciona.n procesos de
formacién de imagen por migracién en los cuales la fuerza de mi- -
@écién en configuracién de imagen que acthia sobre el material
de polvo impresor correspondiente contenido en los elementos
formadores de imagen comprende imégenes latentes eléctricas que
poseen electrones en lugar de iones como cargas inicisles produ-
cidas en el gistema de fomécion de imagen. El presente invenfo

se ilustra como cargado por medio de wm circuito 17 .que poses

’

\ -

L e g+ = S———— e A e b we = pew s oo



PN AU P

- 10

 15

20

25

30

.

s A

A 3 TS TV & T S .. ,
tria fuente de diferencia de potencial 18 incorporada., El circui-

" %0 17 se halla eléctricamente conectado al substrato conductor

11, ¥y en.el iado opuesto del material de polvo impresor estd

eiéotricamente conectado a law~capa superpuesta conductora 15.

. La capa superpuesta puede incluir una capa aislante 15, que al

ger calentada ocomo ocurre durante una forma de revelado de ims.

'genes por migracién, pusde resultar suficientemente conductora

para transportar carge a la superficie de la capa reblandecible

13, Agqui la capa superpueéta conductora se ilustra como una ca-

-pa superpuesta sensiblemente aislante 15 que posee un revesti-

miento conductor 16 incorporado. No obétante, se apreciarid que

cualquier revestimiento conductor 15 producird los mismos resul-

:"bados en el sistema del invento. En los casos en que el substre-

0 11 sea sensiblemente eléctricamente aislante, puede colocar-

ge el eleménto formador de imagen con el subsirato aislante 11

en contacto con una placa conductora, y el circuito 17 puedeco- .

neotarse eléctricaments a dicha placa en lugar de al subsirato
oomo se ilustra en la fig. 34. El elemento formador de imagen
de egtructurs aglutinante descrito en la ﬁg. 2 puede ser utili-
zado en elrprooedimiento de la fig, 3 oon resultados similares,

| El procedimiento de carga del invento ilustrado en
la fig. 3A proporciona electrones ccam‘o cargas libres ezi el sig=-
tema, E1 grafismo de electrones colocado sobre el elemento fore
mador de imagen por migracién corresponde a la configuracién de '
la capa superpuesta .conduc'tora 15, Es decir, se aportan electro-
nes al elemento formador de imagen por migracién en el cuzl la
capa superpuesia conductora 15 se pdne en contacto con el mate—
rial reblandecible, De este modo es pos:i.ble_ cargar toda la su-
perficie, o cualquier porcién deseada de la misma, con una ima-
gen latente elécirica formada por electrones, 1;01- ejemplo, puede

!
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=334 %32 - ugabge una caf:é‘ superpuesta. cond.uctora &n "forma de imagen pars

~. . = oargar selectivamente ol elemonto en la configuracién de imagen
' deseada, El voltaje colocado a través del elemento formador de
imagen y que resulta apropiade para cargar dicho elemento en el
5 " sistema del p‘resente invento puede variar segin el grueso res-
pectivo. Por e¢jemplo, en los casos en quo la capa superpuesta
- conductora se halla directemente en contacto con el elemento
. formador de imagen, -pueden resultar apropiados bajos potencia-

les, por ejemplo del orden aproximado de 10 voltios, mientras

10 . ‘aque en estructuras en las cuales la capa superpuesta elécj:rica—

" -mente conductora se encuenhra sobre una capa intermedia n&s ais-
_ iante, pueden sexr conveniéntes mayores potenciales, incluso tan
i e elevados como 8.000 volta.os aproximadamente, Cuando el material
. de polvo impresor de m:.g.racién 14 de 1la capa reblandec:u.ble 13
15 L es un material eléotricamente fotosensible, el elemento forma-_
. dor de imagen por migracidn rpuede cargarse segin se desoribe en
la ﬁg. 3A y después ser expuesto segin se muesira en la fig, 3B
para producir wna imagen latente eléc'bnoa sobre el mismo, La.ex-
posicién puede llevarse a cabo con o sin el circuito eléctnco
20 coneotado & la fuente de potene:.a.?-. En la fig. 3B se representa
el elemenfo formador de imagen por migracién cargado siendo ex-
' puesto a través de una pantalla dptice 19 mediante radiacién
electromagnética de activacién 20 a partir de una fuente de ra~
‘diacién electromagnética 21, aqui, por ejemplo,..una fuente de su-f'
2 ministro de luz. Cuando es deseable exponer el elemento formador
‘de imagen.por migracién a radiacién electromagnética, ségdn se
~ deseribe en la fig. 3B, se observa que bien el substrato 11 o
. la capa superpuesta oonductora 15 es con preferencia translicido
sensiblemente transparente.
30 A continuaoién se revela el elemento con la imagen

\
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latente eléctrica incorporada reblandeciendo. la capa reblandeci-
ble 13 segtin se muestra en la fig. 3C por ejemplo mediante la

aplicacién de-calor que se representa radiante en el interior

- del mafeﬁ.al reblandecible en 25. Puede usarse la aplicaciénde

" calor, vapores disolventes, o combinaciones regpectivas, o cua-

lesquiera otros medios para reialandeoer la capa reblandeciblel]

‘eon el Pin de revelar el elemento impresionado, ocon lo cual se

facilita la migracién del material de polvo impresor correspon—~

. diente 14 en profundidad en la capa reblandecible 13 -en -configu-
 racién de imagen hacia el substrato 11, En la fig. 3C se repre-

senta dicho material de polvo impresor de migracién emigrado a
zonas 24, y en su estado inicial no emigrado en las- zonas 23.
Se observa que las zonas 23 y 24 correspondéxi e la formao:’.:én dé
le iinagen'latente eléctrica desdrita en relacién con las figs.
3a y 3B, Tal elemento imprésionado puede verse revelado como se
desoribe anteriormente, dividido para proporcionar imégenes com-
plementarias sobre la capa superpuesta y el substrato, o revela~

do de nuevo como por ejemplo mediante la técnica de eliminacién

‘por disolvente, o usado para cualquier otro fin deseado.

- Seglin el s:is-l;ema. de formacién de imagé_n eé.peciﬁco

4 utilizado, incluidqs la estructura especifioca correspondiente,

materiales, fases de proceso y otros parsmetros, el ventajoso
sistema de formacién de imagen del presenie invento puede pro-
ducir imédgenes positivas a partir de origihaleg positivos u ori-
ginales negativos a partir de originales positivos.

Los siguientes ojemplos describen atn mis espeoifica:—

"mente el presente invento en el cual se usan elementos,formedo-

-

-res de imagen por migracién conductivamente revestidos conjunta-

[y

mente con mievos sistemas correspondientes, Las partes y porcen-

tajes son en peso a menos que se indigue en otro sentido. Los

\
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. ejemplos que siguen estén llamsdos & ilustrar diversas formas

-de realizacién preferidas del nuevo sistema de formacién de

imagen por migracidén,
' EJENPLO 1 | o
Sé prepara un elemer;to formador de imagen conduc~
tivamente revestido para ser‘ utilizado en el ventajoso siste~
mé. del presente invento disponiendo un substrato Mylar alumi-
nizado, una peliculs de resina poliéster que expende la firma
duPont revestida con una cape semi-~transparente de alum.’f'nio

conductor, y extendiendo sobre el lado aluminizado del substra-

"--t0 Mylar una capa reblandecible-de aproximadamente 2 micrasde

copolinero de estireno y hexilmetacrilato normalmente sinteti-

.- . —-28d0 y wia capa fracturable de aeletdo-compﬁesta por particulas

de un diédmetro medio aproximado de 0,3 micras es evaporada por

vaclo sobre la capa reblandecible, Una segunda ocapa de liylaxr .

aluminizado, siendo la porcién de Mylar de un grueso aproxima-

~ do de 6 miocras, es colocada con el Mylar en contacto con la ca~*

pa reblandecible y/o capa fracturable, Esta estruotura se carg

&8 oo;ztinuaqién bien positi'&é, o negativamente conectando momenti-

" neamente el revestimiento de aluminio conductor sobre el subs

trato y el revestimiento corductor de la ocapa sup-erpuesta de
¥ylar a los terminales opuestos de una fuente de suministro de
energla de aproximadamente 500 voltios durante 1 segundo aproxi-

madamente, Esto carga la estructura & un potencial de superficie

- de aproximadamente 480 voltios, A continuacién se expone esta

- egtructura cargada a un grafismo de imagen de luz'y sombxra de

una exposicién aproximada de 1 f.c.8. & partir de una lémparade

“tungsteno y después se calienta durante aproximadamente 5 segun-

dos a 110°C aproximadamente., Las partficulas de selenio en las

zonas expuestag emlgran en profundidad en la capa reblandecible,

~

Y
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que so ablanda a esta elevadé temperatura, hacia’el substrato

para producir una imagen visible.
' EJEMPLO IT

Se impresiona un elemento formador de lmagen conduoc-

" tivamente revestido sezin se desoribe en el ejemplo I y se man-

tiene el voltaje de carga a través del mismo durante tode la

‘fase de revelado para producir una imagen resuliante similar a ’

' EJEMPLO III .
! Un elemento formador de imagen conductivamente reves A
tido segin se describe en el eaemplo I es oubierbo con ‘una capa
de Mylar aluminizado, siendo la porc:.én de base Mylar respechva

que sé hé.lla en contacto con la capa reﬁle.ndecible de dicho ele-

" mento de un espesor aproximado de 75 micras. Este elemento es car—

. gado utilizando una fuente de potencial de aproximedamente 6000

voltios y después expuesto aproximadamente a 10 ergs/ ocm de luz
de 1onp;itud de onda aproximada de 4000 Angstroms. La imegen pro-

' ducida. de este modo es similar a la produci.da en el ejemplo I,

w © - EJEMPIO IV . -

' Se dispone un olemento formador de imagen conductiva—
mente revestido segin se describe en el ejemplo I. cuyo substrato
es una capa de Mylar (no aluminizado como se describe en el ejem-
plo I) de‘apro:dmadamente 7 miocras. Bste elemento f_ormado:c de ima~
gen se carga colocando el subsirato Mylar aislante sobre un elec—
trodo de acero inoxidable que despuéds es conectado a un circuito

de carga como lo fue el substrato de Mylar aluminizade en el ejem-

"plo I. Se usa una fuente de potencial de aproximadamente 1000 vol-

-tios en ol clrcuito de carga, y el elemento es revelado hasta pro-

ducir una imagen como se desoribe en el ejemplo I,

\
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. . Se dispone un elemento formador de imagen conducti-
vamente revestido utilizando el subsireto Hylar aluminizado, la
‘ oapa rebla.ndecible que compregde el copolimero de estireno y
5 hexilmetacrilato y la capa fracturable de selenio segfin se des-
d cnbe en ol éjemplo I, y este elemen'bo formador de :.ma.gen es
‘ademds revestido con una capa de aproximadamente 2 micras del
mismo material reblandecible, el copolimero normalmente sinteti-
zado de estlrono y hexilmetsoxrilato. Este elemento formador de
0 imagen revestido es después cubierto con el Mylar alumix.ﬁ.zado
. .- conductor del ojemplo I. Este elémen‘bo formador de imagen escar-
gado en el sistema descrito en el E,]emplo I utilizando una fuen-
. L - te de diferencia de potenclal de aproximadamente 1000 voltiosen
. - el circuito de carga. Bl elemento es revelado segin se describe
15 ~en el' ejemplo I para producir un elemento impresionado _similar.
' | EEPIO VI
Se dispone un elemento formador de J.magen conducti-~
vamente revestido sobre un substrato Mylar sensiblemente aislan-
te proporcionando una dispersién de particulas de grafito de wn
didmetro no superior a 1 miora en una matriz de parafina (Bioloid
Parafin Embedding Compound de la firma Will Corp., punto de fu-—
sién 53-55¢C), Bsta matriz de parafiné-grafito es revestida so-
bre el substrato aislante hasta un espesor apro::lmado de 6 micras.
‘Sobre la superficie de esta. matmz de capa aglut:.nante, se colo—
25 ) ca una caya conductora de metal fino en configuracién de imagen,
¥ ol substrato aislante es colocado sobre un electrodo de zcero
inoxidable, El electrodo de acero inoxidable y la capa.superpues~
ta conductora en configura.cion de imagen sc;n eléctricamente conec—
tados al circuito de carga que dispone de una fuente de diferen-
cia de. poteﬁoial de aproximadamente 200 voltios incorporada. Des-

\
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- pués se calienta el elemento cargado durante algumos’ segundos
' a una temperatura aproximada de 55%C.para ablandar la capa de

material reblandecible, y las partioulas de grafito de las zo-
nag oargadas émigran en profundidad en el material reblandeci-
ble haciza el substrato proporcionando por ende una imagen de
migracin. ' '

Aun cuando se han citado componentes y proporcidnes
especificas en la anterior desoripeién de las formas do realiza-

cién prefeﬁdas del nuevo s;lstema. de formacién de imagen pormi-

'gracidn en el cual se usan elementos formadores de imagen por

migracifén revestidos, pueden utilizarse otros materiales apro-

-

-piadesg y variaciones en las diversas fases del sistema aqui des~
‘oritos con resultados satisfactorios ¥y diversos 'grados de cali-

_dad., Por otra parte, pueden agregarse otroé materiales y fases

a los aqul utilizados y efeotuarse variaciones para sinergizar, .
realzar o de otro modo modificar ‘l_as propiedades o aumentar los
usos del invemto. . o
. Se comprenderd que los 'exbex;'bos en la técnica pueden
prevera,; re#lizar diversos otros cambios en cﬁanto & los detalles,
materiales, fases, disposiciones de partes y usos que han sido
aqui descritos e ilustrados para explicar 1a naturaleza del ine
vento,-medianf:e 1z lectura de esta desoripcldén, y se pretende
que tales cambios seau incluidos en los limites y alcance de es-
te invento, . 7
. E_n resumen, la Paténte de Invencién que se solicita

deberd recaer sobre las siguientess

rd
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REIVINDICACIONES

' <+ 1, Un procedimiento de formacién de imagen, que com-
yronde: proporcionar un elemento formador de imagen compuesto
po-r un substrato, una capa reblan&ecii:le ¥y materisl de polvo im-
presor de migracién, y una capa superpuesta. que comprende una,

capa eléctricamente conductora, hallindose dicha capa superpues—

"3 on oorita.pto con dichs capa reblandecible en su superficie se-
) paré.da. del substrato; y eléotricanente improsionar en imagen la—

" tente dicho elemento formador de imagen conectando eléciricamen-

te diocha capa eléotricamente oonductora a una fuente de diferen—

oia de potencial elécirico y conectando el substrato a tierra o

al polo opuesto de la fuente de potencial eléotrioco.

- 24 Bl prooedimiento de formacién de ix;zégen segin la

-reivindicacitn 1, en el cual se revela el olemento formador de

imagen reblandeciendo la capa reblandecible, con lo cusl el ma~
terial de polvo impresor de migracién emigra en profundidad. en

~dicha capa reblandecible en conﬁgﬁraoién do imagen hacia dicho

i)

substrato, : o
'3, El procedimiento ds formacién de imagen segdn las
reivindicaciones 1 o 2, en el ouail la capa reblandecible es: de

un grueseo oomﬁrendido en los lImites de entre aproximadaments 1/2

'y qproﬁmadamente 16 mioras, y el material de polvo impresor de

migracién es particulado y de un tamafio medio de particuls no su-
perior a 2 micras aprorimadamente. .

4. Bl procedinmiento de formacién de imagen segin cual-
quiera_. de las reivindicaciones 1 a 3, en el cual dicho material

de polvo impresor de migracién se halla inicialmente dispuesto

" en una capa fracturable contigua a la superficie de la caps re-

blandecible separada del substrato.

, - 5.E proced.imiento de formacién de imagen segin la
- L ‘
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. . peivindicaciéd %; en el cuzl 'dicha cép%.;fractuz';blo ‘es de un

grueso oomprendido en los limites aproximados de entre 0,01
mioras ¥ 2 micras, 7 ) L

6. El prooedimiento de formaolén de imagen segdn

oualquiera de las re:.vmd:.caclones la 4, en el cual el mate-

rial de polvo impresor de migracién se d:.spersa inicialmente

-por toda la citada capa reblandecible,

7. E1 procedimiento de formacién de imagen segfn

. cualquiera de las reivindicaciones 1 a &, en ol cual el elemen-

to Pormador de imagen comprende una oapa de material més ais-

» lante que dichz capa eléctricamente conduqtora y dicha capa '
- adicional cubre la superficie de dicha capa reblandecible se-
E parada del substrato y se halla en contacto con dicha' ca;pa eléo~

tricamente conductora. .
8. El procedimiento de formacién de imagen segdin
la 'reivindicacﬁ.énﬂ, en el cual la capa adicional de material

nés aislante que cubre la superficie de dicha capa reblandeci-

" ble presenta wna forma que corresponde a la oopfiguracién de

B imagen deseada,

9. El procedimiento de formacién de imagen se'ran
aualqulera de lag reivindicaciones:1 a 8, en el cual dicho subs-
treto es ¢léctricamente conductor,

10, E1 procedimiento de formacién de imagen segaﬁ
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en el cual dicho subs-
trato es suficlentemente transparente para transmitir rediacién
eiectromagnética. de activacion,

11, Bl procedimiento de formacién de imagen ‘segdn
cualiluiera de las reivindicaciones 1 a 10, ‘en el cual dicha ca-
pa eléotricaments conductora es suficientemente transparente pa-

ra transmitir radiacién electromagnética de activacién.

-
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' 12. Bl proced:.miento de formacién de imagen segin

cualquiera de las reivindioaciones 1 a 11, en el cual dicho
" substrato es sensidlemente eléctricamente aislante y dicho ele~

- mento es eléc‘é,ricamente impresionado en imagen latente en tan-

to que dicho substrato aislante se halla sensiblemente por o=

" das partes en contacto con unz placa conductora que es eléctri-

to de la fuente de potencial eléotrico. _
13, B1 procédimiento de formacién de imagen segin

oualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, en el cusl dichoma-

terial de polvo impresor dé migracién comprende un material

: eléotri camente fotosensible,

~

~ 14. El procedimiento de fomaci6n de imagen segin
cualq,uiex_-a. de las reivindicaciones 1 a 12, en ol cual lz capa
reblandecible comprende material reblandecible eléctricamente
i‘otosensible. - : ' o )

15. El procedimiento de formacién de 1magen segan
cualguiera de las reivindiocmciones:l a 6, en ol tme.l la ocape
eléotric;a.mente conductora présénta una. forma que corresponde
ala imagen latente eléctrica deseada. 7

16, El procedimiento de formacién de imagen segin
la reivindicacién 13, en el cual la capa eléctricamente conduc~
tora se halla en contacto con la superficie de dicha capa re-
blandecible sensiblemente en toda el area de su superficie, y
dicho elemenf,o formador de imagen es cargado eléctricamenteen
forma sensibdlemente uniforme a través de toda el area de su su-
perficie, Ay dicho elemento formador de imagen eléctzﬁ.c.a-mente
cargado en forma sensiblements uniforme és' expuesto a un gra~

fismo en configuracién de imagen de radiacitn electromagnética

de activacioén con lo cual se forma una imagen latente eléctrica

T e

i



'7,‘en la conf:.guracién de imagen deseada sobre dlcho elemento for—
LT : mador de imagen, ) A
. ‘ " "17. El procedimiento de formac:.én de imagen segdn
' : la reivindiocacién 14, en el cual la capa eléctricamente conduc—
5 - tora se halla en contacto con ia superﬁcié de dicha capa re- '
| " blandecible  sensiblemente en toda el area de su superﬁci‘e,v N4
‘dicho elemento formador de imagen es eléctricamente car,gado. en
forma sensiblemente uniforme a través de toda el area de su su-
) "" perficie, y dicho elemento formador de imagen eléctricamente
10 ) "'cargadq en ftorma sensiblemente ;miforme es expuesto a un grafis— '
' mo en configuracién de imagen de radiacién electromagnética de
activacién econ lo cual se forma una imagen latente eléctricaen
) la ct;nfiguraoién_ de imagen deseada sobre dicho elemento formador
de imagen. - S . . » .

.15 ' ©. . 18, Se rei.v:.nchca por ultmo como objeto sobre el
que ha do recaer la patente de 1nven016n que se solm:.ta,: "UN

' PROCEDDATENTO DE FORMACION DE TMAGEN", - ‘
‘I'odo oonfo:me queda. ﬁ;;cnto y reivindicado en la
- presente memoria descrlp’civa. que consta de veinticinco pédginas

- 20 . "mecanografiadas y dibujos adjuntos. -

Madrid, 22 de Dicicmbre de 1.970

25

30




a sz 'alavn
A YIVOSH
1 é ]
NS . Ocf . G000 — <~ 39 .Qld
]
vawwww
pe €2 p2 &2 vy
/2 1‘ / 0e
l é 6/
/! ] .
*:;‘_—_,J 00000000 \f\/ 58 9/
.-«---...! l AR S/
= Y zz
// 2 =1
N ] SO ¢/ Ve O/
— \' / |\,\
T T
2/
//"ll \
o WSR2 9l
7] = 5
1~y . ,
N — \\Z/ / .QIJ
| \' [ 7/ L:\
= < Y% <
al Y o |
|
V)IND VLOH NOILYE0TEOD SOUFY



	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



